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IV. Opis programu studiéow

3. KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu

E-TD-06-s1

Nazwa przedmiotu

Elementy elektroniczne w teleinformatyce

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim

Electronic elements in teleinformatics

Obowigzuje od roku akademickiego

2020/21

USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Teleinformatyka

Poziom ksztatcenia

| stopien

Profil studiow

Praktyczny

Forma i tryb prowadzenia studiow

Studia stacjonarne

Zakres

Jednostka prowadzgca przedmiot

Koordynator przedmiotu

dr inz. Jakub Piekoszewski

Zatwierdzit

Dziekan Wydziatu Elektrotechniki
Automatyki i Informatyki )
Dr hab. inz. Antoni Rézowicz, prof. PSk

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotow* Przedmiot podstawowy
Status przedmiotu* Obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zajeé Polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw - semestr Semestr |

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) Nie

Liczba punktow ECTS 3

*pozostawi¢ wiasciwe

:;:);\Taa dzenia zajeé wyktad ¢wiczenia laboratorium projekt Inne
Liczba godzin
w semestrze 15 0 30 0 0




EFEKTY UCZENIA SIE

Kategoria

Odniesienie do
Efekty ksztatcenia efektow
kierunkowych

Symbol
efektu

Wiedza

Umiejetnosci

Kompetencje
spoteczne

zna podstawowe zagadnienia na temat ogdlnych zasad
fizyki, wielkosci fizycznych, oddziatywan fundamental-
W01 | nych. Ma wiedze niezbedng do zrozumienia podstawo- TM_W02
wych zjawisk fizycznych wystepujgcych w elementach
i uktadach elektronicznych oraz w ich otoczeniu.

ma wiedze z zakresu elektroniki i techniki mikroproceso-
rowej obejmujgcy: uktady elektroniczne analogowe
W02 i cyfrowe, oraz uktady mikroprogramowalne, w zakresie
potrzebnym do formutowania, rozumienia i projektowania
zadan obliczeniowych oraz sprzetowych zwigzanych z
teleinformatyka.

TI1_W03

zna podstawy metrologii, teorii i techniki pomiaréw wiel-

kosci charakteryzujgcych elementy i ukfady elektronicz-
W03 . . . . X
ne, zna metody obliczeniowe niezbedne do analizy wyni-
kéw eksperymentu.

TI1_W18

ma umiejetnosci: analizowania i wyjasniania obserwowa-
Uo1 nych zjawisk; tworzenia i weryfikacji modeli sSwiata rze-
czywistego oraz postugiwania sie nimi w celu predykcji
zdarzen i stanow;

TI1_U05

U02 planowaé i przeprowadzaé proste eksperymenty, inter-

. o . G TIM1_U20
pretowaé uzyskane wyniki i wycigga¢ wnioski. -

postuzyc¢ sie wtasciwie dobranymi metodami i aparaturg

umozliwiajgcymi pomiar podstawowych wielkosci cha-
uo3 : . )
rakteryzujgcych elementy i ukfady elektroniczne oraz
urzgdzenia telekomunikacyjne.

TI1_U21

potrafi dokonaé krytycznej oceny posiadanej wiedzy i od-
bieranych tresci i uznawania znaczenia wiedzy w rozwig-
K01 zywaniu probleméw poznawczych i praktycznych oraz TIM1_KO03
zasiegania opinii ekspertow w przypadku trudnosci z sa-
modzielnym rozwigzaniem problemu.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec”

Tresci programowe

wyktad

1. Fizyczne wlasciwosci potprzewodnikow. Energetyczny model pasmowy.
Potprzewodniki samoistne i domieszkowane. Budowa 1 wlasciwosci ztacza p-
n (polaryzacja ztacza, przebicie). Podstawowe pojecia, wielkos$ci i jednostki
elektryczne stosowane w elektronice.

2. Diody prostownicze, Zenera. Prostownik jednopotowkowy i dwupowtoko-
wy. Prostownik stabilizowany dioda Zenera.

3. Tranzystor bipolarny. Tranzystor polowy JFET, MOSFET. Wzmacniacz
tranzystorowy (analiza stalopradowa i malosygnalowa).

4. Budowa 1 wlasciwosci elementow optoelektronicznych (fotodioda, fototran-
zystor, fotorezystor, diody elektroluminescencyjne, ogniwo fotowoltaiczne,
dioda laserowa).

5. ZIacze optyczne. Badanie toru sygnalowego.




laboratorium

1. Wprowadzenie do zaje¢ laboratoryjnych (zapoznanie z regulaminem labora-
torium, okreslenie warunkoéw zaliczenia przedmiotu, podziat na zespoty, zapo-
znanie z przyrzadami wykorzystywanymi na zajeciach).

2. Badanie diod potprzewodnikowych i ich zastosowanie do budowy zasilaczy
napiecia stalego.

3. Badanie tranzystorow bipolarnych i polowych JFET, MOSFET. Wzmac-
niacz tranzystorowy.

wa).

4. Badanie elementow optoelektronicznych (fotodioda, fototranzystor, fotore-
zystor, diody elektroluminescencyjne, ogniwo fotowoltaiczne, dioda lasero-

5. Zacze optyczne.

6. Badanie podstawowych elementéw cyfrowych matej skali integracji (bram-
ki logiczne, przerzutniki).

7. Termin dodatkowy (poprawa sprawdziandéw oraz rezerwowy termin realiza-
cji zadan laboratoryjnych uprzednio nie zrealizowanych w przypadku np.
usprawiedliwionej nieobecnos$ci na zajeciach).

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektow uczenia sie
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
W01 X
wo02 X
W03 X
uo1 X
uo2 X
uo3 X
K01 X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Fz:;;:; Forma zaliczenia* Warunki zaliczenia
Wkiad Egzamin/zaliczenie z Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z kolokwiéw w trakcie
y oceng/zaliczenie zajec
: : : Uzyskanie co najmniej 50% punktow z kolokwiéw w trakcie
L . zaliczenie z oceng/zali- Y
aboratorium zajec

czenie

Sporzadzenie sprawozdan z zaje¢ laboratoryjnych

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢ oraz wybraé forme zaliczenia




NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

. o Ca Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obcigzenie studenta nostka
W C L P
1. Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiéw h
15 0 30 0
3. | Inne (konsultacje, egzamin)* 2 0 2 0 h
4 Razem przy bezposrednim udziale 49 h
" | nauczyciela akademickiego
Liczba punktéw ECTS, ktéra student
5. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 1.96 ECTS
nauczyciela akademickiego
6. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 26 h
7 Liczba _punktow ECTS, ktorg stu1:.|ent 1.04 ECTS
uzyskuje w ramach samodzielnej pracy
8 Naklad pracy zwigzany z zajeciami 30 h
: o charakterze praktycznym
Liczba punktéow ECTS, ktdra student
9. | uzyskuje w ramach zajeé o charakterze 1.20 ECTS
praktycznym
10 Sumaryczne godzinowe obcigzenie praca 75 h
" | studenta
1 Punkty ECTS za modut 3

1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta

* wszelkie formy weryfikacji efektow, w tym egzaminy oraz nie wiecej niz 2 godziny konsultacji dla kazdej formy zajec
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